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(54) Title: SUSCEPTOR FOR HOLDING A SEMICONDUCTOR WAFER HAVING AN ORIENTATION NOTCH AND
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(54) Bezeichnung: SUSZEPTOR ZUM HALTEN EINER HALBLEITERSCHEIBE MIT ORIENTIERUNGSKERBE SOWIE
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(57) Abstract: The invention relates to a susceptor for holding a semiconductor wafer having an orientation notch during the separating
of a layer on a front side of the semiconductor wafer and to a method for separating the layer using the susceptor. The susceptor
comprises a susceptor ring and a susceptor floor and the susceptor ring comprises a depositing surface for depositing the semiconductor
wafer in the edge region of a rear side of the semiconductor wafer and a stepped outer boundary of the susceptor ring adjoining the
depositing surface. The susceptor has four positions, at which the structure of the susceptor differs from the structure of the susceptor
at an additional four positions, wherein the distance from one of the four positions to the next of the four positions equals 90° and the
distance from one of the four positions to the next additional position equals 45°, and one of the four positions is a notch position, at
which the structure of the susceptor differs from the structure of the susceptor on the three other of the four positions of the susceptor.

(57) Zusammenfassung: Suszeptor zum Halten einer Halbleiterscheibe mit Orientierungskerbe wihrend des Abscheidens einer Schicht
auf einer Vorderseite der Halbleiterscheibe und Verfahren zum Abscheiden der Schicht unter Verwendung des Suszeptors. Der Suszep-
tor umfasst einen Suszeptorring und einen Suszeptorboden, und der Suszeptorring eine Ablagefldche zum Ablegen der Halbleiterschei-
be im Randbereich einer Riickseite der Halbleiterscheibe und eine an die Ablageflache angrenzende stufenformigen duBlere Begrenzung
des Suszeptorrings. Der Suszeptor weist vier Positionen auf, an denen sich die Struktur des Suszeptors unterscheidet von der Struktur
des Suszeptors an weiteren vier Positionen, wobei der Abstand von einer der vier Positionen zur néchsten der vier Positionen 90° und
der Abstand von einer der vier Positionen zur néchsten weiteren Position 45° betrégt, und eine der vier Positionen eine Notch-Position
ist, an der sich die Struktur des Suszeptors unterscheidet von der Struktur des Suszeptors an den drei anderen der vier Positionen des

[Fortsetzung auf der ndiichsten Seite]
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Suszeptors.



